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КАФЕДРА АТОМНОЙ ФИЗИКИ,
ФИЗИКИ ПЛАЗМЫ И МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
 Отделения ядерной физики Физического факультета МГУ

Заведующий кафедрой
 профессор, д.ф.м.н. Рахимов Александр Турсунович

О кафедре

Кафедра атомной физики, физики плазмы и микроэлектроники была создана в 1954 году по инициативе академика Л.А. Арцимовича (ее первое название — кафедра атомной физики и электронных явлений), который и был ее первым заведующим до 1973 года. С 1973 по 1988 г. заведующим кафедрой был академик Е.П. Велихов, с 1988 г. по настоящее время — профессор А.Т. Рахимов. Среди ученых, в разное время принимавших участие в работе кафедры, были В.Н. Лазукин, С.Ю. Лукьянов, В.А. Молчанов, В.Д. Письменный, В.С. Стрелков, В.А. Чуянов, К.К. Лихарев, Ю.К. Земцов, С.С. Красильников и др.

Кафедра тесно связана с Отделом микроэлектроники (первоначально отдел физики плазмы) НИИЯФ МГУ, являющимся основной базой для проведения научных исследований сотрудниками, аспирантами и студентами кафедры.

В первый период после создания кафедры основные научные интересы ее сотрудников лежали в области физики горячей плазмы и управляемого термоядерного синтеза. В начале 70-х годов в связи с быстрым прогрессом лазерной техники они переместились в область физики низкотемпературной плазмы и газового разряда, являющегося активной средой большого количества лазеров, работающих в диапазоне частот от ИК до УФ излучения.

Во второй половине 80-х годов на кафедре и в отделе микроэлектроники НИИЯФ развернулись исследования физических принципов современной микроэлектроники, а также физических основ создания принципиально новой, сверхпроводниковой, электроники. Для построения цифровой сверхпроводниковой электроники была предложена концепция динамической быстрой одноквантовой логики, получившей затем всемирное признание.

В 90-е годы в стенах кафедры стартовали исследования, давшие начало новому направлению в этой области - молекулярной одноэлектронике. В 1996 году впервые в мире был получен одноэлектронный транзистор на основе одиночной молекулы-кластера, а также продемонстрированы эффекты коррелированного туннелирования электронов в таких структурах при комнатной температуре.

В 2000-е годы на кафедре были разработаны плазменные методы получения наноуглеродных пленок, обладающих уникальными электрофизическими свойствами.

В настоящее время на кафедре ведутся теоретические и экспериментальные исследования по актуальным проблемам атомной и лазерной физики, физики низкотемпературной плазмы и газового разряда, сверхпроводимости, сверхпроводниковой электроники и одноэлектроники.

Кафедра имеет тесные научные контакты с ведущими научными центрами страны: ФИ РАН, ИОФ РАН, ТРИНИТИ, НИЦ «Курчатовский институт» и др., а также с зарубежными научными центрами США, Канады, Франции, Германии и других стран.
 	
  
  
    

	
				
	




		
		

		
		
			Последние новости кафедры и ОМЭ

				
			
			Благодарность сотрудникам кафедры		
		
	
          30 ноября 2023    

Ректором МГУ имени М.В. Ломоносова академиком Виктором Антоновичем Садовничевым в связи с 90-летием физического факультета объявлена благодарность за многолетний плодотворный труд на благо факультета и большой личный вклад в организацию подготовки высококвалифицированным специалистов профессорам кафедры Ольге Владимировне Тихоновой и Николаю Викторовичу Кленову.


				
			
			Журнал Mesoscience & Nanotechnology		
		
	
          29 ноября 2023    

Представляем новый научный журнал, созданный коллегами кафедры из МФТИ и других научных центров.



	Подробнее...				
			
			Запись на дежурную смену атомного практикума		
		
	
          20 ноября 2023    

Открыта запись на дежурные рабочие места атомного практикума:
	Понедельник - 11 декабря
	Вторник - 12 декабря
	Пятница - 1 декабря
	Суббота - 16 декабря



	Подробнее...	
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Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 








	Вход в систему для сотрудников
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